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Niederspannung, 1MHz, RRIO Operationsverstarker
fur tragbare Gerate und Fotodioden Sensor-Knoten.

Die AS348/AS2348 sind Ein- oder Zwei-Kanal Rail to Rail Eingang und Aus-
gang (RRIO) Verstarker mit einer Versorgungsspannung von1.6V bis 5.5V
Spannungsbereich. Der Rail to Rail Eingang/Ausgang, verbunden mit seinem
weiten Eingangsspannungsbereich machen diese Bauteile geeignet fur
batteriebetriebene Applikationen fur die Standardrails 3,3V und 5V.

Die Bauteile haben einen geringen Strombedarf von nur 70uA je Kanal, was
ihnen Eignung fur Niederspannung und tragbare Systeme einbringt.

Die AS348/AS2348 benttigen einen sehr kleinen Strom von nur 1pA bias
Strom, was ihnen die Eignung bringt in Photodioden-Verstérker und Piezo-
elektrischen-Sensoren integriert zu werden. Sie haben eine typische Eingangs-
Offset-Spannung von 0,5mV und sind bis zu einer kapazitiven Last von
100 pF mit einer Verstarkungsbandbreite (GBW) von 1,0 MHz stabil.

- Weiter Eingangsspannungsbereich von 1,6V bis 5,5V.
- Rail to Rail Ein- und Ausgang
- Geringer 1pA Eingangs BIAS Strom

- Geringer Eigenstromverbrauch von nur 70pA je Kanal
- Robuste ESD Fahigkeit (HBM 4kV)

Der AP43781 ist ein USB Type-C®Power Delivery (PD) 3.1 SPR (Standard
Power Range, 3.3V~21V) Controller, der Stromquellenanwendungen mit bis
zu 100 W und Legacy-Funktionen unterstuitzt.

Delivery-Spezifikation Rev. 3.1.

Es unterstitzt PPS mit einer Aufldsung von 20 mV/Schritt und 50 mA/Schritt
Stromaufldsung fUr ein optimales Batterie-Warmemanagement. Zusatzlich
Kabelverlustkompensation und Start von Paketbefehl (SOP) fiir e-Marker Erken-
nung werden unterstutzt.

Dieser 100W USB-PD-Protokoll-Controller Uberwacht USB Type-C Ports,
DFP-Lade- und UFP-Datentbertragungsanwendungen.

AP43781 erkennt den alternativen USB-Type-C-Modus; Treibt einen USB/DP-
Multiplexer fur DisplayPort Gber USB Type-C.
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e Dieser 100W USB-PD-Protokoll-

H ber: Controller Uberwacht USB Type-C
Sl s Ports, DFP-Lade- und UFP- Applikationen
micronetics® Datenubertragungsanwendungen. e Monitors mit USB Type-C Ports

AP43781 erkennt den alternativen
USB-Typ-C-Modus; Treibt einen
USB/DP-Multiplexer fur DisplayPort
Uber USB Type-C.

|2C-Schnittstelle steuert Hochge-
schwindigkeits-Mux-Schalter und
ReDriver fir die Datentbertragung
und DC-DC-Wandler fur Aufladen.
Flexible Programm Modii.

Vertriebsgesellschaft elektronischer

e Projektoren mit USB Type-C Ports
Bauelemente und Systeme mbH

e TV Leistungsplatinen mit USB

DieselstraBe 12 Type-C Ports
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GaN HEMT Transistoren e oy _
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Serversystemen % 3, [ g
als Folge der wachsenden Anzahl von loT-Geraten sind Z 10000} . _\ . &
die Effizienzsteigerung bei der Energieumwandlung und a |: Si:MOSFET; ¥ 1
kleinere BaugréBen zu wichtigen gesellschaftlichen Themen S 1000} | (SuperdiunctionMOS) a
geworden, die weitere Fortschritte im Bereich der Leistungs- z [ 4 ' A
bauelemente erfordern. . 10 - <. GaN HEMT
GaN-Bauelemente weisen im Allgemeinen bessere Schalt- AL
eigenschaften und einen niedrigeren Einschaltwiderstand L, ‘.
als Silizium-Bauelemente auf. Es wird erwartet, dass sie den e 400 1600 Ereeiancy (1 60
Stromverbrauch verschiedener Stromversorgungen senken . ——
und 2u einer stérkeren Miniaturisierung von Perohirie- |, S0t errate Ps oo e e e
komponenten beitragen. high frequency performance in the medium voltage range
. /
Was bedeutet EcoGaN™?
EcoGaN™ bezieht sich auf GaN-Bauelemente, die den ROHMs neue 150-V-GaN-HEMTs der GNE10xxTB Serie
niedrigen Einschaltwiderstand und die Hochgeschwindig- (GNE1040TB) erhthen die Gate-Durchbruchspannung
keits-Schaltcharakteristik von GaN maximieren und damit (Nenn-Gate-Source-Spannung) auf branchenflhrende 8 V.
zur Energieeinsparung und Miniaturisierung beitragen. Das Die Bauelemente eignen sich ideal fur den Einsatz in
Ziel ist es, den Stromverbrauch einer Anwendung zu redu- Stromversorgungsschaltungen fUr Industrieanlagen wie
zieren, periphere Komponenten zu miniaturisieren und den Basisstationen und Rechenzentren sowie flr loT-Kom-
Designaufwand sowie die Anzahl der benétigten Teile zu munikationsgeréte.
verringern.
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Rated Gate-Source Voltage Comparison Laser Diode Drive Circuit for LiDAR
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Standard GaN HEMT ROHM's GaN HEMT Gote GaN HEMT ‘
IGNE10xxTB] GNE10xxTB Series
ROHM GaN devices increase the rated gate-source voltage =
from 6V to BV, expanding the voltage margin which solves issues
such as voltage overshoot that can negatively affect reliability
\_ Y, Anwendungsbeispiele
e Abwartswandler-Schaltungen mit 48 V-Eingang fur
D et T Rechenzentren und Basisstationen
L | = e Aufwartswandler-Schaltungen flr den Endstufen-
;g' e : block von Basisstationen
s T e | iDAR-Treiberschaltungen, kabellose
; "" r ' Ladeschaltungen fur tragbare Gerate
g 5 | e Audio-Verstéarker der Klasse D
A |
l
| |
DFN5060
Data Centers Base Stations Drones (LIDAR) L 5,0mm x 6,0 mm x 1,0 mm
-
Kontakt fiir Muster, Datenblatter und Preise: loschert@micronetics.de
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Ute Mobus, freie Mitarbeit

IrrtUmer und Druckfehler begriinden
keinen Anspruch auf Sohadgnsersatz Kontakt fiir Muster, Datenbléatter und Preise: loschert@micronetics.de
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Stromversorgung und
Versorgungsausriistung
fur Elektrofahrzeuge.
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< 4 CCS2 Type 2 EV Verbinder l

-

CCS2 Typ 2 EV-Stecker, ausgestattet mit Fahrzeugstecker .

N

und Kabel zum schnellen Laden des Elektrofahrzeugs mit

Gleichstrom.

e Halt einem Sturz aus 1 Meter Hohe und

Technical Data

Spannungen: 750V/1000V

dem Uberfahren eines bis zu zwei Tonnen  Strom: 65A/80A100A/150A/200A

schweren Autos stand.

¢ Durch die Verwendung von hochfestem

Leistung: 65KW-200KW
Entwurf: IEC 62196-3 2016

thermoplastischem Material, Flammschutz-  Kabellange: 5m/7m/10m
und nach Kundenwunsch

klasse UL94V-0.

e Bei diesem Stecker wird als Kontakt das

Material Kupfer mit einer Silberveredelung
verwendet, zum Verlangern der Lebensdauer. 3
e Die Lebensdauer betragt mehr als

10.000 Steckzyclen.

Bedienung.

S im Modus3 zu laden.

Typ-2-Ladegerat fur Elektrofahrzeuge. Es ist mit einem Fahr-
zeugstecker und einem Kabel zum Laden von Elektro-
fahrzeugen mit Wechselstrom ausgestattet.

e Pragnantes und flieBendes Erscheinungsbild, Spannungen: 250V/480V
bequemer Griff, sichere und komfortable Strom: 16A/32A
Leistung: 4KW-26KW
Entwurf: IEC 62196
Kabellange: 5m/7m/10m
und nach Kundenwunsch

e Das Ladegerét fur Elektrofahrzeuge ent-
sprich der Norm |[EC-62196.2-2016 und
verflgt Uber gute Eigenschaften.

e EV-Ladekabel werden zum Laden von
Elektrofahrzeugen verwendet und sind
sowohl geeignet im Modus2 als auch

Technical Data

Kontakt fiir Muster, Datenblatter und Preise: ramoser@micronetics.de
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Panduit hat ein groBBes Portfolio an Komponenten, um komplexe Ladestationen si-
cher und ubersichtlich zu gestalten.

Ladestationen fUr E-Fahrzeuge werden immer mehr Bestandteil unserer Verkehrs-Infrastruktur. Bei diesen Ladeséaulen mus-
sen extrem viele Standards eingehalten werden. Offnet man so eine High-Tech Station erkennt man, dass darin nicht nur
Leistungselektronik sondern auch ein hohes MaR3 an Verbindungs- und Befestigungstechnik sowie Sicherheitstechnik verbaut
ist. Panduit hat hierbei ein groBBes Portfolio an Komponenten, die es ermdglichen ein solch komplexes Gerét sicher und
Ubersichtlich zu gestalten.

Kabelbinder

Verbindungskabel,
Abschlussstecker
und Buchsen

Kabelkanal und Korb

(1) Anschllisse und Anschlussséatze

(2) Mechanische und
Kompressionssteckverbinder

Warme Schrumpf und Abriebschutz

Kabeleinflhrungssysteme

Erdungsbander und DIN-Schienen,
Klebe Materialien

- 4 J
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Kontakt fiir Muster, Datenblatter und Preise: ramoser@micronetics.de
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Schaltbau C300 und C303

C300 - 1-polige
bidirektionale DC-SchlieBerschiitze

Bemessungsisolationsspannung.

- Einschaltstrom bis 4.500 Ampere, Dauerstrome bis 500 Ampere,

Kurzzeitstrom bis 6.000 Ampere.

- Volle Bidirektionalitét — sicheres Trennen hoher Leistungen.

- Kompakte 1-polige SchlieBerschitze flir DC bis 1.500 Volt

4 Anwendungen fiir die Elektromobilitat

e DC-Ladesaulen

e Batterieprtfstande fur die Automobilindustrie

e Batteriemanagement flr emissionsfreie
Antriebssysteme in maritimen Applikationen
und DC-Ladung On- und Off-Shore

| Erhaltlich in drei Ausfiihrungen:

Das kompakte Schaltgerat 1asst sich insbesondere in
Bereichen integrieren, wo flr gréBere Baureihen kein
Platz ist. Da die Baureihe C300 das Schalten in beiden
Stromrichtungen sicher beherrscht, ist es fur Anwen-
dungen mit Energierlickspeisung ideal geeignet.
Hier gewadhrleistet das C300 zuverldssig die
galvanische Trennung beider Pole der Batterie vom
Antriebsstrang des Fahrzeugs im Fehlerfall.

C3083 - Kleinster Schaltbau Schiitz fiir einen Strom

von 350A aller Zeiten

- Vollstandiger Ersatz flr Produkte namhafter Marktbegleiter.

- Abmessungen, Footprint und Anschluss identisch zu den
Wettbewerbsprodukten.

- Vollstandiges Plug-and-Play Produkt.

- Vollstéandig bidirektional kann es einen Stromfluss in beide
Richtungen unterbrechen.

- Sehr geringer Kontaktwiderstand von etwas Uber 100 pQ

durch die Verwendung von massiven AgSnO2 Kontaktflachen.
Wettbewerbsprodukte verwenden hier pures Kupfer manchmal

dinn veredelt.
- Beste Leistung in der Klasse.

- Kontakterwarmung 2-3 mal geringer als beim Wettbewerber.

Applikationen:
e | adestationen
e Mit Economizer Platine
e Mit Aux-Kontakt

e Ohne Aux-Kontakt

® Energiespeicher
e EV-Charger

e Stromversorgungen

C308 hat ein offenes Gehause. Aufgrund der Kup-
ferkontakte bendétigen Konkurrenzprodukte eine
Schutzgasfiillung (meist Wasserstoff) um die gro-
Ben Strome zu schalten. Bei Undichtigkeit des Ge-
hauses entsteht dann Explosionsgefahr. C303 hat
dieses Risiko nicht!

%

)

lhr micronetics Team freut sich auf Ihre Anfrage

Kontakt fiir Muster, Datenblatter und Preise: ramoser@micronetics.de
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Semiconductor

Lineare Spannungsregler bei Diotec Semiconductor

Low Drop Voltage Regulator
LDI1117-3.3U | 3.3V | SOT-89

Current limiting and thermal

overioad protection

Stable supply of embedded

pControllers in Smart Home applications

\7
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.

I
e

i

Linear Voltage Regulator

Die Spannungsregler der LDI8119-05EN-Serie von Diotec
mit einer festen Ausgangsspannung von 1,8 V bis 5,0 V
und einem Ausgangsstrom von 500 mA stellen eine effi-
ziente und stabile Referenzspannung flr die Schaltung be-
reit. Es verfligt auBerdem Uber die EN-Funktion, die ein-
oder ausgeschaltet werden kann, um die Batterielebens-
dauer zu verldngern. Beispiel: Headset
\https://diotec. com/en/product/LDI8T19-05EN.html

Diotec, bestens bekannt durch sein reichhaltiges Portfolio
an diskreten Halbleiter Bauteilen wie Dioden, Gleichrichter,
Bruckengleichrichter und Transistoren erweitert sein Port-
folio um Lineare Spannungsregler. Mit den Produktfamilien
DI317, DIe2xxx, DI78xxx; DI79xxx, LDI5xxx, LDI67xxXx,
LDI7xxxx, LDI8xxxx, LDI9xxxx, LDI1117xx hat Diotec
mittlerweile mehr als hundert Linearregler und LDOs im
Portfolio. Hier einige Derivate naher erklart.

Der lineare Spannungsregler LDI1117-3.3U von Diotec
kommt in der Stromversorgung des eingebetteten Mikro-
controllers solcher Smart-Home-Gerate zum Einsatz. Es
bietet einen stabilen 3,3-V-Ausgang mit integrierter
Strombegrenzung und thermischem Uberlastschutz.
Dadurch ist eine zuverldssige Funktion Uber eine lange
Lebensdauer gewahrleistet.
https://diotec.com/en/product/LDI1117-3.3U.html

. /

Die Spezifikationen dieser Siliziumkarbid-MOSFETs sind
niedrige Schaltverluste, hohe Spannungspegel (1200 V),
maximal 53 mQ bis 23 mQ Einschaltwiderstand (RDSon),
niedrige Gate-Ladung (von -8 V bis 22 V kontinuierliche
Gate-Source-Spannung (VGSS) und mehr.

-
- R SiC-MOSFET
DIW12051C023-AQ

on Supply of pControliers

Package TO-247-3L/4L

For EV charging systems,
solar inverters and telecom
power supphes

Der Low Dropout Regulator (LDO) DI62063.3S1 von
Diotec Semiconductor adressiert insbesondere den Bedarf
an einer stabilen und sichern Spannungsversorgung fir
uController, die am Netz betrieben und durch eine Batterie
gepuffert werden. Es bietet einen geregelten Ausgang von
3,3V mit einer Genauigkeit von +£1 % und einen maximalen
Ausgangsstrom von 200 mA. Die Eingangsspannung kann
bis zu 7 V betragen und ein sehr niedriger Ruhestrom von
8 YA tragt zur Verlangerung der Batterie-Standby Zeit bei.

Der SiC-MOSFET von Diotec Semiconductor ist jetzt in
TO-247 mit 3 oder 4 Anschllssen erhaltlich.

Beispiel: Steuerung eines Treppenlifts. Applikati .

P ) pplikationen:

\_ | https.//diotec.com/request/datasheet/di620600s1.pdf ( « Ladestationen fur E-Fahrzeuge
. / e Solarwechselrichter

Kontakt fiir Muster, Datenblatter und Preise: loschert@micronetics.de
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